0 03/019640 A3

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
6 mars 2003 (06.03.2003)

(10) Numéro de publication internationale

WO 03/019640 A3

(51) Classification internationale des brevets” :
HO1L 21/308, 21/033

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR02/02926

(22) Date de dépdt international : 22 aotit 2002 (22.08.2002)

(25) Langue de dépot: francais

(26) Langue de publication : francais
(30) Données relatives a la priorité :

01/11098 24 aofit 2001 (24.08.2001) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US) : COM-
MISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR];
31/33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15éme (FR).

(72) Inventeurs; et
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : SILLON,
Nicolas [FR/FR]; 9, mail Marcel Cachin, F-38600 Fontaine

(FR). VASSEUR, Philippe [FR/FR]; 8, cours Jean Jaurés,
F-38000 Grenoble (FR).

(74) Mandataire : POULIN, Gérard; c/o Brevatome, 3, rue
du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

(81) Etat désigné (national) : US.

(84) Etats désignés (régional) : brevet européen (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ,DE, DK, EL, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,
MC, NL, PT, SE, SK, TR).

Publiée :
avec rapport de recherche internationale

(88) Date de publication du rapport de recherche
internationale: 18 décembre 2003

En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrévia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Titlee METHOD OF FORMING A THIN LAYER AND A CONTACT OUTLET

(54) Titre : PROCEDE DE MISE EN FORME D’UNE COUCHE MINCE ET DE FORMATION D’UNE PRISE DE CONTACT

b

(57) Abstract: The invention
relates to a method of forming
a thin layer (12) comprising the
following successive steps: a
layer (14) is deposited on the
thin layer, said deposited layer
comprising a metal which is
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different from the material of
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the thin layer and which can
be etched by laser; at least one
opening (20) is etched in the

metal layer following a pattern

that coincides with at least one part of the thin layer that is to be eliminated, said metal layer being locally subjected to a laser beam
for the aforementioned etching; the underlying thin layer is etched locally following the pattern and using the metal layer as an

etch resist. The invention can be used to produce contact outlets.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de mise en forme d’une couche mince (12), comprenant les étapes succes-
sives suivantes : le dépdt sur la couche mince d’une couche (14) en un métal différent du matériau de la couche mince, susceptible
d’étre gravé par laser, la gravure dans la couche de métal d’au moins une ouverture (20) selon un motif coincidant avec au moins ne
partie de la couche mince devant étre éliminée, la gravure ayant lieu par soumission locale de la couche de métal a un faisceau laser,
et la gravure localisée de la couche mince sous-jacente, selon le motif, en utilisant la couche de métal comme masque de gravure.

Application a la réalisation de prises de contact.
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